Celdas solares a base de Oxido de Tungsteno
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En la actualidad es demandante la creacién y desarrollo de nuevas tecnologias para la generacién de energia limpia de forma
sustentable. En ese trabajo se estudian las propiedades mecénicas y eléctricas del 6xido de tungsteno (WO;) como material
semiconductor prospecto en la fabricacién de celdas solares. La obtencién del WO, requirié del tratamiento térmico de electrodos de
tungsteno puro pulverizados (AWS A5.12 WESTON). Para igualar el tamafio de particula del material se realizé una molienda de alta
energia en un molino tipo planetario durante 2 horas a 300rpm, obteniendo tamafios inferiores al0 micras. Mediante un andlisis
termo gravimétrico se determind que el polvo de tungsteno empieza un proceso de oxidacién a partir de una temperatura de 605°C.
Se utilizé un horno tipo mufla (Thermo Scientific) para alcanzar 11502C y asegurar la oxidacion del polvo. Un anélisis de absorcién
infrarroja (FTIR) mostré que el WO, se encuentra en una banda ubicada entre 450cm™ y 850cm™. El WO, fue compactado en pellets
para su caracterizacion eléctrica, donde se obtuvo una resistividad de 11.3x10°Wem y una constante dieléctrica de 6.232. El WO,
obtenido presenta una resistividad eléctrica en el rango de los materiales semiconductores, por lo que es un buen candidato para la
elaboracion de celdas solares. El tamafio de particula es idédneo para la obtencién de peliculas finas necesarias para el desarrollo de
celdas solares de tercera generacion. Se demostré que es factible la obtencién de un cerdmico semiconductor mediante un proceso
simple en base al tratamiento térmico de polvo de tungsteno.



